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TIBX: (B-Ga, Jn, x-Te, S, Se) tip kristallarin todqiqi onlarin praktik cs-
hotdan perspektiv oldugunu gostarmisdir. Bu maddonin asasinda goriinan va
yaxin infraqirmizi oblastda gobuledicilor, yiiksok hossasligli detektorlar
hazirlamaq miimkiin oldugu fikri s6ylonilmisdir. Baxilan kristallar layvari vo
zoncirvari qurulusa malikdir, anizotropdur vs birc¢ox xiisusiyystlorins gore
klassik yarimkeciricilardon farqlanirlsr. Onlarin igarisinds qadagan olunmus
zolaginin eni 2-3 ev intervalinda olan TlGaX; imumi formullu birlosmalor
daha ¢ox maraq kasb edir. Gostorilon maddslorin ssasinda alinan bark moh-
lullarin parametrlori genis oblastda dayisdiyindon TlGaSz-TeGaS, bark moah-

lullarinin elektron xassslorinin dyronilmasi praktiki totbiginin mimkiinliyi
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haqqinda mslumat verir. (1,2)

Baxilan isds TlGaS2:Sezq1-x kristallarinda lokal saviyyslori 6yranmoak
lclin asqar fotokegiricilik Oyronilmisdir. Asqar saviyyslorin dorinliyi foto-
effektin uzundalgal serhddindon tayin edilir. Asqar fotokeciriciliyin spektri
gadagan olunmus zonada Fermi soviyyasinin derinliyinden asilidir ve foto-
keciriciliyin uzundalgali serhaddi bazon minumum aktivlasme enerjisinden
forqlonir. huv>Eg/2 halinda valent zonasi - asqar saviyyasi - kecirici zona kimi
ikiqat kegidlar yer ala bilir. Bu halda spektral asliliqgdan saviyysnin dorinliyini
toyin etmok cotinlosir.

YarimKkegiricini olave fon isigla isiglandirdigda dorin soviyyslerin
dolub-bosalmasi bas verir vo asqar fotokegciriciliyin spektral asilliginda adi
halda miisahids olunmayan saviyyslor fotokeciricilikds istirak edir.

Ig |y, nis. vah

Ig Ir, nis. vah

Sok. 1.

Belsliklo bu muihakimolordan goriiniir ki, asqar fotokegiricilyin spektral
asilliginin tadqiqi qadagan olunmus zolagin enerji spektrinitam toyin etmayo
imkan verir. TIGaS2Sez¢-x) sistemindo x=0,5 olan nimunslorin hassaslhigi
yuksok olmugdur. Niimunalorin yiiksok fotohossaslia malik olmasi biitiin
olemolorin sabit modulyasiya olunmamis isiqla aparilmasina imkan verir.
Sakilda TIGaS,, TIGaS1.4Seos, TIGaSSe, TIGaSo4Se1s vo TlGaSez niimunslorinda
77+300 k temperaturlarda asqar fotokegiriciliyin spektral ashhqlar1 veril-
misdir. TIGaS2.Sez(1-x kristallarinin uzundalgali sorhoddi torkibindon asili ola-
raq 0,8 -1,7 eV oblastda yerlosmisdir. $okil TIGaSesSe14(1,2), TIGaS;(3,4),
TIGaS1.4Seos(5,6) niimunalorinde miixtalif temperaturlarda asqar fotokegiri-
ciliyin spektral ashilig1 T,k:300-1,3,5; 90K-2,4,6. 3,4,5,6 ayrilari {li¢iin ordinant
oxu sagdadir.
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